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KATEDRA 4
MIKROELEKTRONIKY

Obor

Hlavni aktivity katedry smétuji do rdznych oblasti moderni elektroniky: Navrhu a charakterizace integrovanych
obvodu a elektronickych soucastek, vyvoje novych polovodicovych struktur a komponent, nanoelektroniky,
optoelektroniky a fotoniky, mikrosystém{, inteligentnich senzor(, elektronickych bezpecnostnich systémd,
mikrogenerdtorl elektrické energie, mikrosenzor(i a mikroaktuatord. Katedra disponuje Cistymi prostorami
vybavenymi $pickovymi mikro- a nanotechnologiemi (depozice atomarnich vrstev (ALD), hluboké reaktivni
iontové leptani (DRIE), litograf s pfimym zépisem, atd.).

Poslani

Vyzkumné aktivity ve vyse uvedenych odbornych oblastech, vyuka studentl bakalafskych a magisterskych
studijnich program Elektronika a komunikace a Oteviené elektronické systémy, vyuka doktorandd ve studijnim
oboru Elektronika a studijnim programu Elektrotechnika a komunikace.

Vedeni katedry

e Vedouci: prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.

e Zastupce vedouciho: prof. Ing. Miroslav Husdk, CSc.

¢ Vedouci pracovnich skupin: prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc., prof. Ing. Miroslav Husak, CSc., doc. Ing. Vaclav
Prajzler, Ph.D.

¢ Tajemnik: Ing. Jan Novak, Ph.D.

Vyznamné teoretické vysledky

¢ Simulace transportnich jevd v unipolarnich tranzistorech s polovodi¢ovymi nanodraty.

e Pfiprava, charakterizace a simulace senzorl plynG na bazi struktur ZnO/diamant a na bazi polyanilinu.

e Navrh a realizace diamantovych pseudovertikalnich Schottkyho diod.

¢ Optické aktivni vinovody s dotaci bismutu a erbia pro optické dvoupasmové zesilovace pro C a U pasmo.
¢ Navrh optickych polymernich flexibilnich multividovych vinovodi pro vyrobu pomoci technologie Roll-to-Plate.
¢ Nové metody spolehlivostniho inZenyrstvi na ¢ipu a modely s vyuZitim tepelné-mechanickych simulaci.

¢ Nové metody feseni mikrogenerator( elektrické energie a zpracovéni signall.

Vyznamné aplikacni vysledky

¢ Nova metoda urychleného testovéni tepelné mechanickych vlastnosti na Cipu.

¢ Nova technologie optimalizace statickych a dynamickych parametr( vykonovych SiC PiN diod.
¢ Polymerni opticky vinovod pro vinové délky 850 a 1310 nm.

Vyznamné publikace
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o Smejcky, J.; Mares, D.; Barkman, O.; Nekvindova, P.; Prajzler, V.; Jefabek, V.;
Er3+/Yb3+ doped active optic Y splitter realized by diffusion waveguides with
Ag+Na+ ion exchange, Optical and Quantum Electronics. 2021, 53, 440.
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Vyzkum

e Elektronické a senzorové nanostruktury na bazi polovodicovych, grafénovych
a polymernich nanostruktur.

e Energy harvesting pro mikrosystémy a mikrosenzory.

e Mikrogeneratory elektrické energie.

e Senzorové inteligentni systémy pro analyzu plyna.

e Elektronické struktury realizované technologii ink-jet.

¢ Vyvoj vykonovych polovodi¢ovych souéastek na bazi diamantu, SiC a GaN,
studium jejich radia¢ni odolnosti, fizeni doby Zivota a inZenyrstvi poruch.

e SERS ramanovské biologické senzory s plazmonovou rezonanci.

¢ Studium vlastnosti optickych aktivnich materidld.

e Optické polymerni flexibilni vinovody pro optické propojovani.

Vyznamné projekty
¢ Smart Access Control for Smart Buildings (SACON), EU, EUROSTARS.

e Optické planarni kanalkové polymerni vinovody pro vysokokapacitni
a vysokorychlostni pienos dat, TACR, ¢. TH04020118.

e Zékladni prvky diamantové vykonové elektroniky, GACR, GA20-11140S.

« Mikro a nano strukturované vinovody pro fizenou distribuci svétla TACR,
¢. TH04020195.

¢ MEMS sensory s optickym snimanim (MEMS ESO), TACR-ALFA, ¢. TA04021007.
¢ GaNfor Advanced Power, EU, Horizon 2020.

Sponzof¥i a hlavni primyslovi partnefi

ABB Power Grids Czech Republic, s.r.o., ST Miicroelectronics - CZ, s.r.o., IMA
s.r.o., SQS Vldknova technika, s.r.o., OPTOKON a.s., OPTOKON Kable Co., Ltd.,
s.r.o., IQ Structures s.r.o.

Vyuka a kvalifikace

e Letni semestr 2020-21, 17 pfedmétl (9 v Bc, 7 v MSc, 1 v PhD studiu).

e Zimni semestr 2021-22, 31 pfedmétd (12 v Bc, 14 v MSc, 5 v PhD studiu).
e Obhajeno 7 bakaléfskych, 20 diplomovych a 2 doktorské prace.

Dalsi aktivity

e Prof. Ing. Jan Vobecky, DrSc., vybor IEEE Electron Device Society.

e Doc. Ing. Vitézslav Jefabek, CSc., vybor IET — Czech center.

¢ Doc. Ing. Vaclav Prajzler, Ph.D., vybor IET — Czech center.




